
연수 제안서
연구 분야 차세대 저차원 나노 반도체 광전자 소자 개발

연구 과제명

1. 광섬유/집적 광학 회로와 결합된 확정적 양자 광소자 개발 (정보통

신방송기술개발 및 표준화사업)

2. 뉴로모픽 응용을 위한 나노 반도체 기반 시냅스 모사 광전자 소자 

기술 개발 (Yong Fellow 사업)

3. SWIR 라이다를 위한 2차원 삼원계 층상소재가 적용된 후면조사 

SPAD 센서 어레이 (나노소재기술개발사업)

4. 양자센서의 고신뢰도 동작을 위한 양자광원 기술 개발 (정보통신방

송기술개발 및 표준화사업)

5. Si기반 나노소재/3-5족 반도체 광전소자 개발((차세대반도체 미래원

천사업)

연수 제안 업무 1. 저차원 나노 반도체 기반 광전자 소자 구조 설계 및 제작
2. 광전자 소자 측정 및 분석, 연구 결과 논문/특허 작성

(연수 내용)

- 연수기간 : 2021.09.01. - 2022.08.31

- 연수 내용 

1. 나노 반도체 0차원 양자점 기반 광전자 소자 개발

ü 1550 nm 파장 대역의 신개념 양자통신이 가능한 InAs 양자점 기반 광전자 소자 제작 및 

특성 분석

2. 나노 반도체 이종 접합 (heterostructure)을 이용한 광전자 시냅스 모사 소자 기술 개발

ü 기존의 전자 소자 기반과 달리, 나노 소재 이종 접합을 적용한 광전자 소자의 경우 광 

펄스를 인가하여 광전류 특성의 변조가 가능하고, 광 펄스의 시간 간격, 크기 등을 조절

하여 학습과 기억에 관련된 단기 기억 (STM), 장기기억 (LTM), 시냅스 가소성 (synaptic 

plasticity) 등을 광전류 변조 특성을 구현, 광전자 시냅스 모사 소자 기술 개발

3. 2차원 나노소재와의 융복합에 보다 적합한 BSI CMOS SPAD 기술 개발

ü 표준 BSI CMOS 공정을 통한 SPAD 소자와 융복합 할 수 있는, 특히 동작하는 빛의 파장 

영역을 1.0 ㎛ 이상으로 확장 시킬 수 있는 2차원 나노 반도체 공정 및 하이브리드 

SPAD 소자 기술 개발. 
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